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摘要(译)

在薄膜晶体管器件中，分隔壁限定第一，第二和第三孔。在平面图中，
在第一孔的底部，源电极部分和漏电极部分的总面积的中心从底部的区
域的中心偏离不同于方向的方向。第三孔，并且在第一和第二孔中的一
个的底部，中心，源电极部分和漏电极部分的总面积在不同于a的方向上
偏离底部的区域的中心。第一和第二孔中的另一个的方向。
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